Telefunken Transistor BF179C Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF179C

250V / 50mA
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Telefunken Transistor BF179C Datasheet

BF 1779A-BF 179B-BF 179C

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistoren fiir Farbdifferenzsignal-
Endstufen in FS-Geréten.

Silicon NPN planar RF transistors for crominance output stages in
colour TV receivers.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

81

Normgehause
DINS A3
JEDEC TO 5
Gewicht - Weight

Kollektor mit Gehduse verbunden max. 1.5g
Collactor is connected to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kanal (G-Y) (R-Y) (B-Y)
Type BF179A BF179B BF179C
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rg = 1kQ Rg = 100Q Usgr 185 220 250 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 5 5 v
Kollektorstrom I 50 50 50 mA
Gesamtverlustleistung

tﬂmb = B5°C Ptﬂl 600 a0 e00 mwW

tcase = 105°C Piot 17 17 17 w
Sperrschichttemperatur t 200 200 200 °C

Lagerungstemperatur tgtg IS -B5L 4078 -55.+10 °C
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BF 179A-BF 179B -BF 179C
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Wirmewiderstinde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJa 220 "C/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinac 55 "C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typy, = 25° c

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
g =4mA, Rg = 1kQ,Rg = 1000

BF 179A Upgg)cer' 185 v
BF 179B UtEFI}CEFI 1y 220 W
BF 179C Uprjcer® 250 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
g = 100 pA U[BH}EBO 5 1Y
Basis-Emitterspannung
Ugg = 15V, Ig = 20mA Ugg 1) 075 12 V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltniz
Ugg = 15V, Ig = 20mA heg 1) 20

i
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BF 1779A-BF 179B-BF 179C

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur iy, = 25°C, falls nicht anders angegeben

Transitfrequenz
Upg = 10V, I = 10mA, |

Rickwirkungskapazitat

Ucg = 20V, Ig = 10mA, f

100 MHz

0.5 MHz

Rickwirkungszeitkonstante

Upg = 10V, Ip = 10mA, f = 10MHz
Kollektor-Emitter-Kniespannung

I = 20mA, L= 150°C
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BF 179A - BF 179B - BF 179C
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